与所同行
周   洁
[image: 12]
周洁，1933年8月生，江苏无锡人。中共党员，研究员。1960年在天津南开大学毕业后来所工作。主要从事半导体材料物理与测试，创建了材料测试方法与测试标准。硅外延片及其测试方法标准的建立，获当时的四机部二等奖；硅无接触测量法获中科院四等奖；硅中氢对杂质的纯化作用（协作），获国家教委一等奖。参与《半导体检测与分析》的编写与有关的翻译工作，发表论文30余篇。
半导体所已走过50年的历程，随着我们国家的不断发展和现代化，通过这几十年来全所广大职工的艰苦奋斗、开拓创新与无私奉献终于走上了康壮大道，在国际半导体科技领域中有了一席之地，回想起这个历程，真是让人思绪万千。
在建所的同时，我跨进了半导体所的大门，它当时刚从应用物理所独立出来，实验设备、实验条件与实验环境真是一穷二白。我是从天津南开大学分来的。当时大学里的实验室、住宿条件等可以说已初具规模了。因此相比之下，不禁让我打了个寒噤。在分配给我的半导体材料基本电学参数的测量任务中如霍尔系数、电阻率、导电类型等测试方法的设备还是相当简陋，至于宿舍条件，几十个女同志住在一间无窗户只有天窗的房间内（后来是器材的仓库）。记得我们接受的第一个科研任务是在弱磁场作用下硅材料的磁阻效应，它是鉴别硅材料纯度的一个有关效应。但在当时条件下，我们费了好多时日，始终观察不到。当时市电不稳、实验大楼的楼基振动等等，都影响我们的工作。结果我们只好在夜深人静时工作，并将磁铁的供电由直流发电机供电改为由蓄电池组供电，并且解决了低温电极等问题后，才观察到了讯号，完成了任务。再如为了获得硅材料的高低温的电学性质，我们开展了液氢的测量工作，为了安全，我们不敢忽视实验中的一丁点的不安全因素，在严寒的冬天，也只能开窗工作。诸此种种，真是不胜枚举。
回忆过去，实验室建设的变化是很大的，我刚来的时候，在同一个实验室中就有几个课题组在工作着，随着国家的建设发展，我们所的实验环境也逐渐改善了，一个课题组终于有了一个实验室，再后来，一个课题组有了几个不同功能的实验室（如样品处理、热处理、等等），接着实验室逐步现代化、计算机化、终于与国际接轨了。
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                                    周洁（中）在与同事讨论工作
半导体材料的发展更为迅速，我们是从事测试工作的，随着新材料的发展，要不断建立新的方法来揭示新材料的性能。因此很幸运地我们一直沐浴在半导体材料的发展进程中，先接触的是半导体的单晶体材料，随着任务的需要，又发展了外延材料，而外延材料又从同质结外延探索到异质结外延，再后来又开展了超晶格材料，随着材料的与时俱进，我们的测试方法也亦步亦趋，紧紧相随，让多种材料的性能和品质展现出来，使材料有了一副明亮的眼睛。
在全国测试方法的制定标准中，我们所又起了带头作用。
上世纪八十年代，在国外对我国的一片禁运风中，我们终于首先争取到了一台带有计算机的测试系统（这台计算机实际上己是国外的淘汰产品）。但它为我们工作人员了解并掌握计算机开了个好头，好多要出国的同志，都在这台计算机上练了兵。
自黄昆先生来所当我们的所长后，在他的亲自主持下，恢复与发展了我所的基础研究队伍，他非常关心与重视我们的半导体深能级的研究工作，于是将所内从事这方面工作的人员集中至物理部，这为开展半导体中杂质与缺陷的深入研究打下了基础。我们并在黄昆先生亲自指导下建立的半导体超晶格国家重点实验室内承担了子课题的研究工作，在超晶格微结构领域做了一些开拓性的研究。黄先生后来又带领我们与北大及中国科技大学的研究生院有关人员一起进行学术交流，于是几个单位并驾齐驱攻克这一课题，在国内外权威刊物上发表了多篇文章，并培养了多名博士与硕士生，在此领域获得了较大的成绩。
回想往事，经过数十年大家的辛勤劳动，我所在半导体材料、器件、激光器、
半导体电子学、半导体物理等方面不断开花结果，完成了国家多项攻关任务，而自己个人也在此环境中逐渐成长，并为半导体所贡献了一些菲薄之力。
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